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 Конденсаторы   
    

C1 CBB-81J- 0,01 мкФ.±5% - 63 В. 1 Foryard 
С2 FRS-CE-85C-47 мкФ.±10%-100 В. 1 Rubycon 
C3 B41305- 100 мкФ.±20% - 50 В. 1 Epcos 
C4 CBB-81J- 0,1 мкФ.±5% - 63 В. 1 Foryard 
C5 CBB-81J-0,047 мкФ. ±5%-1 кВ. 1 Foryard 
C6 B41305- 470 мкФ.±20% - 16 В. 1 Epcos 
C7 CBB-81J- 0,01 мкФ.±5% - 63 В. 1 Foryard 

C8, C9 B41305- 47 мкФ.±20% - 16 В. 2 Epcos 
C10-C12 B37872- 0,1 мкФ.±20% - 63 В. 3 Epcos 
C13,C14 В37872-18 пФ.±20%-63 В. 2 Epcos 

    
 Микросхемы   
    

DA1 SG6848BT 1 System General 
DD1 WH1602L-YYH-CT 1 Winstar 
DD2 ATmega162A-PU 1 Atmel corp. 

    
 Вставки плавкие   
    

FU1 ВП1-1-1А-250В-5пр-АГ0.481.303 ТУ 1 Сеймрос 
    
 Катушки индуктивности и дроссели   
    

L1 LCHB1412-253K-0,6 А.-25 мГн.±5% 1 Token 
    
 Оптоэлектронные приборы   
    

HL1 PC817 1 Sharp 
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HL2 209SDRSYGW-S530-A3 1 EverLight 
    
 Электромагнитные реле   
    

К1, К2 WJ115-1C-5V-7A 2 Wanjia Relay 
    
 Резисторы   

    
R1 RC1206-130 кОм.±5% 1 Acptechnologies 

R2, R3 CR-YA-5W-5,6KG- 5,6 кОм.±5% 2 Chian Chia El. 
R4 RC2512-240 кОм.±5% 1 Acptechnologies 
R5 RC1206-3 кОм.±5% 1 Acptechnologies 
R6 RC1206-15 кОм.±5% 1 Acptechnologies 
R7 RC2512-120 кОм.±5% 1 Acptechnologies 
R8 RES-MF-200-1W-1,2 Ом.±5% 1 LGE 
R9 RC1206-300 Ом.±5% 1 Acptechnologies 
R10 RES-MF-100-1W-10 Ом.±5% 1 LGE 
R11 RC2512-150 Ом.±5% 1 Acptechnologies 
R12 RC1206-820 Ом.±5% 1 Acptechnologies 
R13 RC1206-10 кОм.±5% 1 Acptechnologies 
R14 RC1206-910 Ом.±5% 1 Acptechnologies 
R15 RC1206-470 Ом.±5% 1 Acptechnologies 

R16,R17 RC1206-750 Ом.±5% 2 Acptechnologies 
R18 RC1206-10 Ом.±5% 1 Acptechnologies 

R19-R24 RC1206-1 кОм.±5% 6 Acptechnologies 
R25 RC1206-750 Ом.±5% 1 Acptechnologies 

    
 Коммутационные элементы   
    

SB1-SB6 ВКн159 АСЖР.642130.003ТУ 6 НИИРК 
    
 Диоды   
    

VD1 IN4005 1 Silicon Rectifier 
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VD2,VD3 ZDI-0,1W-6V5 2 Texas Instrument 
VD4 FR157 1 Silicon Rectifier 
VD5 IN4148 1 Fairchild 
VD6 ZDK-6V2 1 Silicon Rectifier 

VD7,VD9 IN4001 2 Fairchild 
VD8 TL431P 1 Fairchild 

    
 Транзисторы   
    

VT1 CEF02N7 1 Fairchild 
VT2 КТ972Б аАО.336.452 ТУ 1 Интеграл 

VT3,VT4 КТ816Г аАО.336.186 ТУ / 02 2 Интеграл 
    
 Разъёмы   
    

X1, X2 MKDSN-2,5/2-5,08HT BK 2 Combicon 
X3, X4 MKDSN-2,5/3-5,08HT BK 2 Combicon 

    
 Кварцевые резонаторы   
    

ZQ1 Q-32,768-KG1 1 Silicon Rectifier 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

 


